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EDITAL No:  076/2023-PROGESP 

CARREIRA: ( X  ) MAGISTÉRIO SUPERIOR    (    ) MAGISTÉRIO EBTT 
(    ) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR ESPECIALIZADO 

ÁREA DE CONHECIMENTO MATERIAIS E COMPONENTES SEMICONDUTORES 

 

PROGRAMA DA PROVA ESCRITA (CASO HAJA, A DEPENDER DO NÚMERO DE INSCRITOS) 

1. FENÔMENOS DE TRANSPORTE DE PORTADORES 

2. SEMICONDUTORES EM DESEQUILÍBRIO 

3. JUNÇÃO PN 

4. METAL-SEMICONDUTOR E SEMICONDUTOR HETEROJUNÇÕES 

5. FLUXO DE CORRENTE EM TRANSISTORES BIPOLARES DE JUNÇÃO E DE EFEITO DE CAMPO 

6. DIODOS LASER 

ATENÇÃO: PROVA ESCRITA APLICÁVEL SOMENTE SE ÁREA DE CONHECIMENTO TIVER MAIS DE 12 (DOZE) 

CANDIDATOS INSCRITOS. 

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA 

1. FENÔMENOS DE TRANSPORTE DE PORTADORES 

2. SEMICONDUTORES EM DESEQUILÍBRIO 

3. JUNÇÃO PN 

4. METAL-SEMICONDUTOR E SEMICONDUTOR HETEROJUNÇÕES 

5. FLUXO DE CORRENTE EM TRANSISTORES BIPOLARES DE JUNÇÃO E DE EFEITO DE CAMPO 

6. DIODOS LASER 

 


